EUPEC

S2E D WM 3403297 0000783 978 ERUPEC

TS88 N
T2Xo=0O
Typenrelhe/Type range T 588N 400 600 800 1000 1100 1200 1400 1600 1800
Elektrische Eigenschaften Electrical properties
Hochstzuldssige Werte Maximum permissible values
Vorm, Ve Periodische Vorwiérts- und repetitive peak forward off-state 400...1800 v
Riickwdrts-Spitzensperrspannung and reverse voltages
lyrRMsM Effektiver DurchlaBstrom RMS on-state current 1250 A
lyavm Dauergrenzstrom average on-state current te = 85°C 588 A
te=61°C 795 A
lRMm Periodischer Spitzenstrom repetitive peak on-state current 75 kA
lrsm StoBstrom-Grenzwert surge current tp =10 ms, t,; < 45°C 9,4 kA
to=10ms, ty =ty max 8 kA
Jiegt Grenzlastintegral fitdt-value tp = 10 ms, ;s 46°C 442000 AZs
to = 10 M8, by =ty max 320000 A
(di/dt)c, Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-stats current  nicht periodisch/non repetitive 1000  Alus
Dauserbetrieb/continuous operation, ity = 2,4 KA, 200 Alus
ia=1A, dig/dt =1 Alps
(dv/dt),  Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage  vp = 67% Vpam. tyj =ty max
5. Kennbuchstabe/5th letter  C 400 Vius
5. Kennbuchstabe/5th letter  F 1000 Vius
Charakteristische Werte Characteristic values
vr Obere DurchlaBspannung max. on-state voltage ty = tyjmaxs i = 24 KA 215 Vv
Viroy Schleusenspannung threshold voltage tyj = tyj max 08 V
r Ersatzwiderstand slope resistance 1y = tyjmax 0,5 mQ
Var Obere Ziindspannung max. gate trigger voltage 1= 25°C, vp=6V,Ry=5Q 22 V
lgr Oberer Ziindstrom max. gate trigger current ty=25°C, vp=6V,Ry =50 250 mA
Unterer Ziindstrom min. gate trigger current tyj= tyjmax Vo =6V, Ra =50 10 mA
In Oberer Haltestrom max. holding current ty=25°C, vp=6V,Ry=50Q 300 mA
' Oberer Einraststrom . max. latching current ty=25°C, vp=6V,Rak=100Q 1,2 A
io=1A, dig/dt = 1 Alps, t; =20 s
ip, iR Oberer Vorwirts- und Rickwarts- max. forward off-state and ty = tj maxs Vo = Vorm (Va = Vaam) 50 mA
Sperrstrom reverse currents
e Oberer Ziindverzug max. gate controlled delay time ie=1A, dig/dt = 1 Alus 4 us
tq Typische Freiwerdezeit typical turn-off time Prafbedingungen/test conditions 3.4.3.4 250 us
Chun Typische Nullkapazitét typical zero capacitance ty=25°C, f=10 kHz 5 nF
Thermische Eigenschaften Thermal properties
Innerer Warmewiderstand thermal resistancs, junction to case
Renic fir beidseitige Kihlung for two-sided cooling O = 180°%, sinus =< 0,045°C/W
oc < 0,041°C/W
Rinacia fiir anodenseitige Kiihlung for anode-sided cooling © = 180%l, sinus =< 0,074°C/W
DC =< 0,07 °C/W
Rinsci fir kathodenseitige Kiihlung for cathode-sided cooling © = 180°l|, sinus = 0,104°C/W
DC =< 0,1 °CW
Rinck Wérmewiderstand fiir einen single sided thermal
Ubergang zwischen Gehduse resistance,
und Kihlkérper case to heatsink 0,015°C/W
tyj max Hdchstzul. Sperrschichttemperatur max. junction temperature 125°C
tyjop Betrishstemperatur operating temperature —40°C...+125°C
tag Lagertemperatur storage temperature —40°C...+140°C
Mechanische Eigenschaften Mechanical properties
G Gewicht weight 100g
F AnpreBkraft clamping force 8...12kN
Masbild outline DIN 41814-152 A 4 Seite/page 240
Kriechstrecke creepage distance 17 mm
Feuchteklasse humidity classification DIN 40040 C
Schttelfestigkeit vibration resistance f=50Hz 5x9,81 m/s?
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GrenzdurchlaBkennlinie bei t, max

DurchiaBverlustleistung Pys,/On-state power loss Py
Max. on-state characteristic at t; max

Parameter: StromfluBwinkel ©/current conduction angle ©
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Héchstzuldssige Gehédusetemnperatur tc bei baidseitiger Kiihlung

Héchstzulassige Gehédusetemperatur tc bei anodenseitiger Kiihlung
Maximum allowabie case temperature t at two-sided cooling

Maximum allowable case temperature t at anode sided cooling
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Bild/Fig. 5 Bild/Fig. 6

Héchstzulassige Kihimitteltemperatur t, bei beidseitiger Luftselbstkiihlung, Héchstzuldssige Kilhimitteltemperatur t, bei verstérkter beidseitiger Luftkiihlung,
Kiihlkdrper K 0,36 S, Kiihlkdrper K 0,12 F, Vi = 50 Is.

Maximum allowable cooling medium temperature t, at natural two-sided cooling, Maximum allowable cooling medium temperature t, at forced two-sided cooling,
heatsink type K 036 S.

heatsink type K 012 F, Vi_ = 50 Is.
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Héchstzuléssige Gehausetemperatur tc bei beidseltiger Kihlung
Maximum allowable case temperature t; at two-sided cooling
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Hachstzuldssige Kihimittelternperatur t bei beidseitiger Luftselbstkihlung,

KiihikSrper K 0,36 S.

Maximum allowable cooling medium temperature taat natural two-sided cooling,

heatsink type K 0.36 S.
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DurchlaBverlustleistung Pry/On-state power loss Py

Parameter: StromfluBwinkel ©/current conduction angle ©
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Hichstzullissige Geh#usetemperatur tc bei anodenseitiger Kiihlung
Maximum allowable case temperature tc at anode sided cooling
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Héchstzuléissige Kihimitteemparatur t, bei verstérkter beidseitiger Luftkiihlung,
Kihlkbrper K 0,12 F, Vi = 50 Iis.
Maximum allowable cooling medium temperature t, at forced two-sided cooling,
heatsink type K 0.12 F, Vi =50 Iis.
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Transienter innerer Wérmewiderstand Zinyc
Transient thermal impedance, junction case, Zu,c
beidseitige Kuhlung/two-sided cooling
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Bild/Fig. 14

Transienter innerer Wermewiderstand Zyyc

Transient thermal impedancs, junction case, Zonpc

anodenseitige Kiihlungfanode sided cooling
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Bild/Fig. 16
Uberstrom ko, bei beidseitiger Luftselbstkiihlung, ta = 45°C,
Kahlkdrper K 0,36 S.
Overload on-state current Iyoy, at natural two-sided cooling, t = 45°C,
heatsink type K 0.36 S.

Parameter: Vorlaststrom/pre-load current hayay

SSE D EE 3403297 000078b bA7 EEUPEC

T=25-20
010
P TTTT
- Ll ) |
fem i
qo8 |- | 1 N
Zthyc{ 4 411
L 0 =g L all
‘ e
o0e | | | / L
! /A/‘ ///f::::
30 1] /’/ ///"——-
004 =
. ///// :/ L~ B LA
T 77 TTI {1 /" LT
90* L1 1
Qo2 2o 7 A7 %
180+ L4
//
56|
o
0 2 4 6 107 2 4 8 107 2 4 &6 100 2 4 6 10
TaN T t [s8] —e=
Bild/Fig. 13

Transienter innerer Warmewiderstand Zyyc
Transient thermal impedance, junction case, Zgnc
beidssitige Kiihiung/two-sided cooling
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Transienter innerer Warmewiderstand Zinwc
Transient thermal impedance, junction case, Zunwe
anodenseitige Kithlung/anode sided cooling
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Bild/Fig. 17

Uberstrom Iriov) bei verstirkter beidseitiger Luftkiihlung, t, = 35°C,
Kihikérper K 0,12 F, v, = 50 ¥s.

Overload on-state current Irov) at forced two-sided cooling, ta = 35°C,
heatsink type K0.12 F, V| = 50 Ifs.

Parameter: Vorlaststrom/pre-load current ko,
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Bild/Fig. 18
Héchstzulassiger DurchlaBstrom kynt bei Aussetzbetrieb und beidseitiger
Luftselbstkiihlung, t, = 45°C, Kiihikdrper K 036 S.
Limiting on-state current inyr during intermittent operation at natural two-sided
cooling, t, = 45°C, heatsink type K 036 S.
Parameter: Spieldauericycle duration SD

Vortaststrom/pre-load current tnayon
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Bild/Fig. 20
Ziindbereich und Spitzensteuserleistung bei vp =6 V.
Gate characteristic and peak gate power dissipation at vp 2 6 V.
Parameter: a b [
Steuerimpuisdauer/Pulse duration g fms] 10 1 0,5
Héchstzuldssige Spitzensteuerleistung/
Maximum allowable peak gate power wi 20 40 60
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Grenzstrom kyovw bei beidseitiger Kihlung, Kiihlkdrper K 0,36 S und KO12F.
Limiting overload on-state current kyovw at two-sided cooling,
heatsink type K036 Sand K012 F.
a — Belastung aus Leerlauf/current surge under no-load conditions
b — Belastung im Anschlu an Betrieb mit Dauergrenzstrom lyav/
current surge occurs during operation at limiting mean on-state current
rating anm

3¢E D W 3y4p3297 0000787 513 mWUPEC

T-25-20
2000
T T
t[ J LO_S_ is Lrav(vor) = AmezuA o
A
I TNt ) s // /
Travivertsn| Y o
fimin
1200 A /
N =
N B l1/\//
\N
sool2 D N TR /
40~ T N
Q \\\. I~ \\\ \ \ l//
2h TN T _—— .
3 N
400 4
L .
Tavivod _
e
1 ! L

o
M Q204 1 2 4

1000

b

t gd
100
40
20
10

o] Q2 o4 06 1 2 4 6 10 20

200

[s]

1000
leaf

1
1200 1600 2000
Irine [A] —=—

¥ 20 40 10010 400 800

TSN ED [-(_] —_—
Bild/Fig. 19
Héchstzuléssiger DurchlaBstrom Iy bei Aussetzbetrieb und verstérkter
beidseitiger Luftkhlung, ts = 35°C, Kilhikdrper KQ,12 F, V= 50 Iis.
Limiting on-state current Iy during intermittent operation at forced two-sided
cooling, t, = 35°C, heatsink type K 012 F, Vi = 50 lis.
Parameter: Spieldauericycle duration SD
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Zindverzug tgq bet iny = 100 A, t; = 25°C.

Gate controlled delay time tgq at iy = 100 A, t,; = 25°C.
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Bild/Fig. 23
Nachlaufladung Qs in Abhéingigkeit von der abkommutierenden Stromsteilheit
~dir/dt bei tyj max-

Lag charge Qs versus the rate of decay of the forward on-state current
-div/dt at tyj max-



